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Аналоговый триггер Шмитта .
OrCAD, MicroCap,  Multisim
Свойства.
1. Встроенный гистерезис.  Параметры петли гистерезиса не формируются внешними или внутренними цепями положительной ОС, а задаются пользователем в виде параметров. Используется поведенческая модель гистерезиса.
2. Частотно не зависимая аналоговая модель триггера Шмиттта. Варианты с инверсией и без инверсии выхода.
3. Питание двух полярное или одно полярное, величина определяется внешним источником.
4. Плавная нелинейная передаточная характеристика. Имеется в виду, что выходное напряжение не может превышать напряжение источников питания и должно плавно ограничиваться. 
5. Хорошая сходимость. Плавное ограничение, без скачков производных, гарантирует хорошую сходимость при моделировании проектов с использованием этой модели.
Назначение.

1. Моделирование проектов постоянного тока и переменного тока.
2. Использование в качестве буферов, генераторов и. т. п.
3. Массовое использование при макромоделировании.
Параметры модели, задаваемые пользователем.
Параметры модели задаются пользователем, цепи внешней обратной связи отсутствуют.
AV     -  коэффициент усиления
VRP  -  верхний порог насыщения
VRN  – нижний порог насыщения
LH  - верхний порог гистерезиса 
LO – нижний порог гистерезиса
Особенности.
Модель высокоскоростная, что делает её идеальной для макромоделирования аналоговых интегральных микросхем высокой сложности, где имеет место массовое применение ТШ.
Гистерезис модели не расчитавается как переходной процесс, а организуется поведенческим способом, что повышает скорость моделирования проектов. Разумеется, при этом исключаются внешние резисторы положительной ОС, как в случае реализации компаратора на ОУ.  
При макромоделировании сложных АИС применение этой модели позволяет сократить текст макромодели и добиться высокого быстродействия при хорошей сходимости.
При моделировании проектов общего вида модель позволяет оценить его потенциальные возможности и правильно  рассчитать параметры ТШ, для реализации его на конкретной элементной базе.
Тест.  
Тест  подтверждает адекватную зависимость передаточной характеристики ТШ от питающих напряжений и установленных параметров.
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Рис. 1. Схема тестирования, RC-генератор.
Рис. 2. Тест Ep=+5V, En=-0V, VRP=0.1V, VRN=0.1V.
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